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Telefunken Transistor 2N2906A Datasheet

2 N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2 N 2907 A

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Schalttransistoren

Anwendungen: Verstarker und Schalter

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sparrspannung @8 2 N 2807 A auch als .Gutebestatigtes
Iusthei 1.8W Bauelamant™ nach VG 95288 oder
l»: :ﬂr: ::l;;s:u: q:h :m Glitebestatigles e i als HIREL-Bauetement:
i . TC 201 lieferbar
Bauelement” nach VG 95288 lieferbar
Abmessungen in mm
L L sas
[ ¥ Hollektor mit Gehdusa verbunden
1 i
® B Mormgehause
' i 18 A 3 DIN 41876
1 i JEDEC TO 18
T L B S | B Gawicht max. 0.5 g
Absolute Grenzdaten 2 N 2808 2N 2908 A
2 N 2807 2 M 2907 A
Kollektor-Basis-Sperrspannung =Urgn 60 v
Kollektor-Emitter-Sperrapannung =Ucen 40 80 )
Emitter-Basis-Sparrspannung =Uepo 5 v
Kollektorstrom =l 600 s
Gesamiveriustieistung
Tomp = 25 °C P 400 mwW
Tesss =25°C Piga 1.8 W
Sperrschichttemperatur T 200 5C
Lagerungstemperaturbaraich Tatg =85...+200 C
Wiarmewiderstande Min. Typ- Max.
Sparrschichli-Umgebung Renua 440 KW
Sperrschicht-Gehdusa Renac ar EW
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Telefunken Transistor 2N2906A Datasheet

2N 2906 - 2 N 2906 A
2N 2907 - 2 N 2907 A

Statische KenngroBen Min. Typ. Max.
Tamb = 25 2C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom

~Upg =50V 2 M 2906, 2 N 2907 ~leeg ! 20 A
2N 2906 A, 2N 2907 A —cno | 10 s
~Upg = 50V, Ty = 160°C
2 N 2906, 2 N 2007 tepg 20 A
2 M 2906 A, 2 N 2007 A -lceg i0 ph
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
=g = 10 pA -!-’;ElF::-L?m::‘I &0 v
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
=g = 10 mA
2 N 2906, 2 N 2907 ~Ugmcen ' 40 W
2 N 2906 A, 2 N 2007 A ~Ugpcea " B0 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=g = 10 pA =Ugrenc 5 W
Kallektor-Séttigungsspannung
~Ip = 150 mA, =lg = 15 mA ~Uppam M 400 mv
=l = 500 mA, —ig = S0 ma ~UcEant 11 16 my
Basis-Sdttigungsspannung
. = 150 mA, —ig = 15 mA g ' 13 Ul
e = 500 mA, —ly = 50 mA Ly ' 26 )
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
Upg = 10V, =z = 0.1 maA
2 M 2008 hrg 20
2 M 2006 A heg 40
2 M 2007 heg a5
2N 2907 A heg 75
=g = 10V, =Ig = 1 mA
2 N 2906 hre 25
2 M 2908 A g 40
2 M 2007 hyg 50
2 M 2907 A heg 100
~Upg = 10V, =l = 10 mA
2 N 2906 [ 35
2N 2906 A hre 40
2 M 2807 hg 75
2 M 2007 A e 100
~Upg = 10V, =l = 150 mA
2 N 2006, 2 N 2006 A hee M 40 120
2 N 2907, 2 N 2907 A [ 100 300

. . i
PAQL =065% ' AQL=25% " ;- 0., t, = 0.3 ms
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Telefunken Transistor 2N2906A Datasheet

2N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2 N 2907 A

Min. Typ. Max.
=Uge = 10V, =l = 500 mA
2 N 2006 heg ! 20
2 M 20086 A e " 40
2 N 2907 free " 30
2N 2980T A fee 50
Dynamische Kenngrofien
Tamp = 25°C
Transitfrequenz
=g = 20V, =g = 50 mA, f = 100 MHz fr 200 MHz
Haollektor-Basis-Hapazitat
=lgg =10V, f=1 MHz Cran 4 pF
Emitter-Basis-Hapazitit
=l =2V, f=1MMHz Cepo 30 pF

Schaltzeiten

=l = 150 mA, —lg; = lgz = 15 mA, By = 1300, Time = 25 °C, siehe Mefschaltung

Verzhgerungszeit ty 10 ns
Anstiegazeit t, 40 ns
Einschaltzeit ton 45 ns
Speicherzeit [ BO ns
Abfallzei b 30 ng
Ausschaltzeit oty 100 ns
Ag "0 0 F1F 0
& w3

[ na - s
e, e @ a

T —=i fp |= BAO ] Degiligakop:

g2 0— A Ry & 100 k0

-70 ¥ L1 "
4148 J_
LTS

MeBschaltung fur: Iy, L, loa, s & Tan

n 1|:|
T =001, =03ms
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2N 2906 - 2 N 2906 A
2N 2907 - 2N 2907 A
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2N 2906 -2 N 2906 A
2 N 2907 - 2 N 2907 A

1 ' | | L_ |=-5:r:l|
= “ig = 05 mA L 2ZN2906
o | g 2N2006 A
T A
50 L 0,4 ma |
rmfk | -
=t ]
40 T I ! ! 0% mk | =f |
A 1]
I - .
- e xlEEEEN 1_
301 3 | - Ll il
e B L X mi :___E
1 -_:F'-.-.- I —!—'— -
20 1
is | ]|
e L]
o = !
o Lmb= 35 T
L] [
° 4 8 12V
“Ugg =
2M 2906
_If 2N 2906 A }_
C -—l 1 =y M.!.__
200 Gk ™ 28 °C | -:?-IIM
mA '| _!K i - ;.I:!ln:l. |
gassoiaszoans
&0 [rama |
! l i //"—" __5__,.1(-'7"", |
1 LAAA T LT 1
e I O
120 I e o
L o
8o 1 =
A
. ] X ﬁ.i-ﬂ.
40 - ]
4l N
T [ _[_ {
o 1 2V
Uee

N [ TT11 [Foaen
-, “fg = 028 mk 2N2907
‘e [ 1| |2N2907A
_( = i T
04— 020w
mé ___.:.--'
=l 1
40 - LRI
- - - . ‘....e""fi-_
T ot
il | T
3044 |
T 1 0L mi -
B =1 [ 111
FIi] s = (1
1 008 mA——
10 | _
rm-:-nw; R e —
| L 1] ] | |
° 4 8 2V
B~
1 2N 2907 '°|’"
" 2N 2907 A 1
e 11
O PV
+— - A 13 ma
fnT e AT
1,0 mA
paaunza
- oo ma |
160 A A
] |
T 06 mA | |
"
12 . -
MEN/vap= [l
] 4 — a4 ma —]
J" | .
1 ] |
B0 S 1
1 11
- 0.7 m& t
|
40 [
]
o 2V
“Uee ™

Datasheet Rev. 1.3 — 12/18 — data without warranty / liability



Telefunken Transistor 2N2906A Datasheet

2N 2906 - 2 N 2906 A
2 N 2907 - 2N 2907 A
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